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Yapilan hesaplari, elde edilen sonuglari, bunlarin yorumunu kapsaml bigimde
iceren bir rapor hazirlanacaktir. Hazirlanan rapor 18 Mayis 2004 Sali aksamina
kadar teslim edilecektir.

N-kuyulu 0.5um CMOS teknolojisi kullanilarak simetrik c¢ikigli bir akim islemsel
kuvvetlendiricisi tasarlanacaktir. Devre blok olarak Sekil-1’de gdsterilmistir.
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Akim islemsel kuvvetlendiricisinin tanim bagintilar
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seklindedir. Bu bagintilarda K acgik cevrim akim kazancidir; Vine, Vin- Iine, IIn-
buayuklukleri girig uglarinin, Vo+, Vo. lo+, lo- buyukltkleri de ¢ikig uglarinin gerilim ve
akimlarini gostermektedir. Akim islemsel kuvvetlendiricisinin saglamasi gereken
Ozellikler agsagidaki tabloda belirtilmigtir.

Ozellikler:

Acik Cevrim Akim Kazanci (dB) >80
Birim Kazang Band Genigligi (MHZz) >50
Girig direnci (k. Ohm) <1
Cikis direnci (M.Ohm) >10
Besleme Gerilimleri +2.5V

Verilen 6zellikleri saglayan akim islemsel kuvvetlendiricisini n-kuyulu 0.5um CMOS
teknolojisi ile gergeklestiriniz. Bunun igin :

a- Devredeki tranzistorlarin boyutlarini ve kutuplama akimlarini belirleyiniz.
SPICE benzetim programi yardimiyla devrenin
b- DC gegis karakteristigini ¢ikartiniz; lo += f(lin+-lin-), lo -= f(Iine=liN-)-




c- Acik cevrim frekans egrisini {lo+/(Iin+-lin-), lo/(Iin+-1in-)} KOMpanzasyonsuz durumda
cikartarak kutuplari belirleyiniz.

d- Acik cevrim frekans edrisi tek kutuplu dusme goOsterecek bicimde devreyi
kompanze ediniz. Devrenin kararlihdini inceleyiniz.

e- Cikiglara farkli degerlerde yukler baglayarak Vo+ =f(lin+-IiN-), Vo- = f(line-IiN-)
degisimlerini,

f- giris ve cikis uclarindan iceriye dogru bakildiginda goérilen empedanslarin
frekansla degisimini

inceleyiniz.

h- Akim islemsel kuvvetlendiricisi devresinin basarim parametrelerini (giris
dencesizlik akimi, dinamik araligi, band genisligi, u¢ emp. vb) ayrica bir tablo halinde
veriniz.

i- Elde ettiginiz sonuglari yorumlayiniz.

Yol gosterme: Akim islemsel kuvvetlendiricisi Sekil-2’de blok semasi verilen devre
bloklari bir araya getirilerek gerceklestirilebilir. Daha 6nce tasarladiginiz bloklardan
yararlanabilirsiniz (Cikis kati igin de DO-CCII yapisindan yararlanilabilir).
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Onemli Not: Notlarin son verilme tarihi otomasyon tarafindan saptanmakta, bu
tarihten sonra sistem notlarin girisine kapatilmaktadir. Bu nedenle, 6ngoriilen
odev teslim tarihi olan 18 Mayis 2004 giiniiniin higbir sekilde asilmamasi
gerekmektedir.



